
การประยุกตใชเทคนิคกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผานสําหรับตัวอยางแบคทีเรีย 
Application of Transmission Electron Microscopy techniques for Bacterial sample 
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 เทคนิคทางกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (Transmission Electron Microscopy; TEM) ข้ึนชื่อวาเปน
เทคนิควิเคราะหท่ีอยูอันดับทายสุดท่ีนักวิจัย และนักวิทยาศาสตรตองการใชเพ่ือศึกษาตัวอยางท่ีตนเองสนใจเกี่ยวกับ ขนาด 
รูปราง และตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางภายในของเซลล ดวยน้ันเน่ืองจากสาเหตุหลักมีการเตรียมตัวอยางท่ี
ยุงยากและมีหลักสําคัญคือ ตัวอยางตองบางมากพอท่ีลําอิเล็กตรอนสามารถผานไดเพราะภาพท่ีไดเกิดจากการหักเหหรือ
เบี่ยงเบนของลําอิเล็กตรอนท่ีผานตัวอยางไปในมุมท่ีแตกตางกันทําใหความเขมของอิเล็กตรอนปรากฏบนชุดถายทอดสัญญาณ
ภาพแตกตางกันอีกท้ังยังไดรายละเอียดสูงและสามารถแยกแยะไดดีระดับนาโนเมตร ศึกษาลักษณะโครงสรางระดับจุลภาค
ทางสัณฐานวิทยาท้ังภายนอกและภายในโครงสรางเซลล ภาพท่ีไดเปนสองมิติ ในบทความน้ีผูเขียนนําเทคนิคการศึกษาขนาด 
รูปรางของแบคทีเรียใชวิธี Dip preparation and Negative staining สําหรับศึกษาโครงสรางภายในเซลลใชวิธี Cell Ultra 
structural ซึ่งรายละเอียดและข้ันตอนการเตรียมตัวอยางอาจจะตองอาศัยความชํานาญของนักวิจัย นักวิทยาศาสตรท่ี
ปฏิบัติงานการเตรียมตัวอยางท่ีศึกษาโครงสรางภายในเซลล ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน 

 Dip preparation and Negative staining 

   นําตัวอยางแบคทีเรียท่ีอยูในรูปสารแขวนลอย(suspension)ในบัฟเฟอรมาหยดลงบนแผน Parafilm แลวนําแผน 
กริด grid coated วางควํ่าบนหยดสารแขวนลอยแบคทีเรีย นาน 1-3 นาที จากน้ันทําการลางสวนเกินของบัฟเฟอรและ
แบคทีเรียออกดวยนํ้ากลั่นจํานวน 3 หยด ใชกระดาษกรองซับพอหมาดบริเวณขอบแผนกริด จากน้ันทําการยอมดวย uranyl 
acetate ท่ีมีความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ละลายในนํ้ากลั่นจํานวน 7 หยดแลวซับใหแหงนํา grid coated ท่ีมีตัวอยาง ใสใน
กลองสําหรับเก็บตัวอยาง (Grid Box) บันทึกรายละเอียดตัวอยางบน Grid Box แลวนําไปวางไวตูดูดความชื้นเปนเวลา 24 
ชั่วโมงแลวนําไปตรวจดวยTEM (ดังภาพที่ 1) 

 ศึกษาโครงสรางภายในเซลล (Cell Ultra structure) 

การศึกษาโครงสรางภายในเซลลของแบคทีเรียดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผานน้ันจําเปนตองตัดเซลล
หรือเน้ือเย่ือออกเพ่ือใหเห็นโครงสรางภายในไดอยางชัดเจนและความหนาของเซลลและเน้ือเย่ือท่ีถูกตัดออกควรหนาประมาณ 
60-70 นาโนเมตร ยอมใหลําอิเล็กตรอนสามารถทะลุผานได แตท่ีความหนาดังกลาวเน้ือเย่ือธรรมดาไมสามารถทนตอการตัด
ของเครื่องตัดเน้ือเย่ือไดจําเปนตองใชสารเคมีเขาชวยในการเตรียมตัวอยางและการแทนท่ีองคประกอบภายในเซลลไดอยาง
สมบูรณ 

• ตัวอยางแบคทีเรียท่ีเลี้ยงในอาหารเหลวตองทําการปนลางสวนเกินของอาหารเลี้ยงเชื้อออกใหหมดแลวใส
นํ้ายาคงสภาพเน้ือเย่ือ glutaraldehyde ความเขมขน 2.5 เปอรเซ็นต 

•  ตัวอยางแบคทีเรียท่ีทําการเลี้ยงในอาหารแข็งสามารถตัดบริเวณผิวหนาใหติดวุนเล็กนอยใหไดขนาดชิ้น 
1X2 มิลลิเมตรใสในขวดนํ้ายาคงสภาพเน้ือเย่ือ glutaraldehyde ความเขมขน 2.5 เปอรเซ็นต  

ในข้ันตอนการคงสภาพเซลลดวยสารเคมี glutaraldehyde และ osmium tetroxide ในการคงสภาพแบคทีเรีย
เปนหลัก การลางเซลล (Washing) หลังจากทําการคงสภาพเน้ือเย่ือซึ่งเปนการปองกันการทําปฏิกิริยาระหวางนํ้ายาดองกับ 
dehydration agent และระหวางนํ้ายาดองดวยกัน ในกรณีท่ีทํา double fixation สารดังกลาวอาจทําปฏิกิริยาเกิดตะกอน
ขนาดเล็กข้ึนในเซลลได สารท่ีใชลางควรเปนชนิดเดียวกับตัวทําละลายในนํ้ายาดอง ข้ันตอนการกําจัดน้ําออกจากเซลล 
(Dehydration) ทําการแทนท่ีนํ้าภายในเซลลดวยอินทรียสารเชน acetone เพราะพลาสติกท่ีใชในข้ันตอนการแทนท่ี
องคประกอบภายในเซลลตอไปไมสามารถละลายในนํ้าไดจะแยกตัวกันทําใหข้ันตอนตอไปจะไมสมบูรณ การแทนท่ีดวย 

acetone ท่ีความเขมขนตางๆเริ่มท่ีความเขมขนสารตํ่าไปหาความเขมขนสารสูง จนกระท่ัง absolute solution เพ่ือใหแนใจ



วาปราศจากนํ้า ซึ่งในข้ันตอนการแทนท่ีองคประกอบภายในเซลล (Infiltration) อีกครั้งดวย resin โดยลดปริมาณ acetone 
และเพ่ิมปริมาณ resin ข้ึนในแตละข้ันตอน จนถึง resin บริสุทธ์ิ ตามลําดับ การฝงตัวอยางในแมพิมพพลาสติกและการทําให
แข็ง ( Embedding and polymerization ) ในข้ันตอนน้ีควรทํา label ฝงรวมกับตัวอยางใหเรียบรอย นําไปอบดวยเครื่อง 
Vacuum Oven Pump ท่ีแรงดัน 5 ปอนดตอตารางน้ิว ในอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 ชั่วโมง เพ่ือใหพลาสติก
แข็งตัวทนตอการตัดตัวอยางและยอมสีในข้ันตอนตอไป (Sectioning and Staining) ซึ่งการตัดตัวอยางใหบางพิเศษในระดับ
นาโนเมตร หรือ Ultra-thin sections เราตองอาศัยเครื่องตัดเน้ือเย่ือแบบอัลตราไมโครโทม ( Ultramicrotome ) มีดท่ีใชตัด 
มีดแกว จะมีความหนาอยูในชวง 60 ถึง 70 นาโนเมตร วางบนแผนกริด ท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 3.05 มิลลิเมตร จากน้ันทําการ
ยอมดวยสีโลหะหนักเพ่ือเพ่ิม contrast ใหกับตัวอยางโดยใช Uranyl acetate จะทําปฏิกิริยากับกรดนิวคลีอิกและโปรตีน 
และ Lead citrate จะทําปฏิกิริยากับ ฟอสโฟไลปดและไกลโคเจน จากน้ันปลอยตัวอยางใหแหงในตูดูดความชื้น นําไปศึกษา
ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผานท่ีคาความตางศักยไฟฟาท่ี 80 ถึง 100 กิโลโวลต (ดังภาพที่ 2) 

ซึ่งข้ันตอนการเตรียมตัวอยางแบคทีเรียดังกลาวอาจสืบคนขอมูลจากบทความทางวิชาการท่ีเผยแพรท่ีมีลักษณะงาน
ท่ีมีความใกลเคียงหรือคลายคลึงกันกับเชื้อตัวท่ีเราทําการศึกษา เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจท่ีจะเลือกใชระยะเวลาท่ี
เหมาะสมกับชนิดและลักษณะปจจัยท่ีแตกตางกันในการทําวิจัยสําหรับการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียตอไป 
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ภาพที่ 1  ภาพแบคทีเรีย เตรียมดวยวิธี Dip preparation and 

Negative staining บันทึกภาพดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ

สองผาน (Transmission Electron Microscopy; TEM) ที่คา

ความตางศักยไฟฟา 100 กิโลโวลต กําลังขยาย 15,000 เทา      

สเกลบาร 500  นาโนเมตร 

ภาพที่ 2  ภาพแบคทีเรีย เตรียมดวยวิธี Cell Ultra structure 

บันทึก ภ าพดวยกล อ งจุ ลทรรศ น อิ เ ล็ก ต รอนแบ บส อ งผ า น 

(Transmission Electron Microscopy; TEM) ที่คาความตางศักย

ไฟฟา 100 กิโลโวลต กําลังขยาย 15,000 เทา     สเกลบาร 500  

นาโนเมตร 
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